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摘要(译)

本发明提供了一种像素结构及其形成方法、OLED显示面板以及蒸镀掩膜
版。所述像素结构包括多个像素组，每个像素组由同一列(行)上相邻的多
个像素单元组成，每个像素单元包括第一子像素、第二子像素和第三子
像素，所述第一子像素和第二子像素排布在一列(行)，所述第三子像素排
布在另一列(行)，同一行(列)上相邻两列(行)的第三子像素的发光区在列
(行)方向上错开排布。如此，可以增大蒸镀掩膜版上连接桥的尺寸或者提
高第三子像素的开口率，也可以同时增大连接桥尺寸以及提高第三子像
素的开口率，并提升显示效果。
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